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摘要(译)

一种薄膜晶体管(TFT)阵列构件和有机发光显示装置及其制造方法。该方
法通过采用由两步蚀刻工艺紧随的半色调掩膜，并通过与源电极、漏电
极和像素电极的各层的形成同时形成电容器的各层，来寻求减少TFT阵
列构件的制造中所使用的掩膜的数目。结果，电容器的各层与源电极、
漏电极和像素电极的各层中的相应层位于相同的水平并且由相同材料的
制成。电容器具有由两个分开的介电层隔开的三个电极，从而在不增加
电容器尺寸的情况下得到具有增加的电容的电容器。
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